《半导体器件》博士入学考试大纲

1　半导体器件物理基础
半导体物理基础，半导体工艺技术。
2  P-N结
工艺步骤， 热平衡，势垒电容， 电流-电压特性， 电荷储存与暂态响应，击穿，异质结。
3  双极型晶体管及相关器件
　　双极型晶体管工作原理，静态特性，频率响应与开关特性，异质结双极型晶体管，可控硅器件及相关功率器件。
4  MOSFET及相关器件
　　基本原理， 按比例缩小，CMOS与双极型CMOS（BICMOS， 绝缘层上MOSFET（SOI），功率MOSFET。
5　MESFET及相关器件
　　金属-半导体接触，金属场效应晶体管（MESFET）， 调制摻杂场效应晶体管。
6　微波二极管、量子效应和热电子器件光电器件
　　微波技术，隧道二极管，碰撞电离雪崩渡越时间二极管，转移电子器件，量子效应器件，热电子器件。
7  光电器件
辐射跃迁与光的吸收，发光二极管，半导体激光器，光探测器，太阳能电池。
